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概述

ADL5323是一款高线性度GaAs驱动放大器，具有内部匹配

50 Ω电阻，工作频率范围为1700 MHz至2400 MHz。该放大

器具有20 dB增益，专门用于蜂窝基站无线电的输出级中，

或用作多载波基站功率放大器中的输入前置放大器。匹配

和偏置全在片内。ADL5323采用3 mm x 3 mm、8引脚无铅

LFCSP封装，工作温度范围为−40°C至+85°C。

 

1700 MHz至2400 MHz GaAs
匹配RF PA前置驱动器

ADL5323
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图2. 2140 MHz时单载波WCDMA频谱图

(无噪底校正，测试模型1-64)

产品特性
内部匹配50 Ω输入和输出

内部偏置

工作频率：1700 MHz至2400 MHz
增益：20 dB
OIP3：43 dBm
P1 dB：28 dBm
噪声系数：5 dB
3 mm × 3 mm LFCSP
电源：5 V

应用

CDMA2000、WCDMA和GSM基站收发器和高功率放大器

www.analog.com/zh/ADL5323
www.analog.com/zh/ADL5323
www.analog.com/zh/ADL5323
https://form.analog.com/Form_Pages/feedback/documentfeedback.aspx?doc=ADL5323.pdf&product=ADL5323&rev=A
http://www.analog.com/zh/content/ADI_cast_index/fca.html
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表1.
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

频率范围  1700  2400 MHz 
增益 频率 = 1960 MHz 18 20.5 24 dB 

对频率 1930 MHz至1990 MHz  ±0.2  dB 
对温度 −40°C至+85°C  ±1.25  dB 
对电压 4.75 V至5.25 V  ±0.1  dB 

频率 = 2140 MHz 17.5 19.5 21.8 dB 
对频率 2110 MHz至2170 MHz  ±0.25  dB 
对温度 −40°C至+85°C  ±1.5  dB 
对电压 4.75 V至5.25 V  ±0.1  dB 

P1 dB 频率 = 1960 MHz 27.3 28  dBm 
对频率 1930 MHz至1990 MHz  ±0.1  dBm 
对温度 −40°C至+85°C  ±0.8  dBm 
对电压 5 V @ 5%(4.75 V至5.25 V)  ±0.5  dBm 

频率 = 2140 MHz 27.3 28  dBm 
对频率 2110 MHz至2170 MHz  ±0.15  dBm 
对温度 −40°C至+85°C  ±1.1  dBm 
对电压 5 V @ 5%(4.75 V至5.25 V)  ±0.5  dBm 

噪声系数 频率 = 1700 MHz至2300 MHz  5  dB 
输入回损S11 频率 = 1930 MHz至2170 MHz  −15  dB 
输出回损S22 频率 = 1930 MHz至2170 MHz  −15  dB 
OIP3 载波间距 = 1 MHz，POUT = 5 dBm/载波     

频率 = 1960 MHz  42.5  dBm 
对频率 1930 MHz至1990 MHz  ±0.5  dBm 
对温度 −40°C至+85°C  ±1  dBm 
对电压 4.75 V至5.25 V  ±2  dBm 

频率 = 2140 MHz  43.5  dBm 
对频率 2110 MHz至2170 MHz  ±0.15  dBm 
对温度 −40°C至+85°C   ±0.75  dBm 
对电压 4.75 V至5.25 V  ±1.8  dBm 

电源     
电源电压 4.75 5 5.25 V 
电源电流 POUT = 5 dBm  320  mA 
工作温度 −40  +85 °C 

技术规格
VCC = 5 V，TA = 25°C。
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绝对最大额定值

表2.
参数  额定值 
电源电压VPOS 6 V 
输入功率(以50 Ω为参考) 18 dBm 
等效电压 1.8 V rms 
θJC(焊盘焊接) 28.5°C/W
最高结温 150°C
工作温度范围 −40°C至+85°C
存储温度范围 −65°C至+150°C
焊接温度 260°C

 

注意，超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损

坏。这只是额定最值，并不能以这些条件或者在任何其它

超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，推断器件

能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响

器件的可靠性。

ESD警告

ESD(静电放电)敏感器件。静电电荷很容易在人体和测试设备上累积，可高达4000 V，并可能在没有察

觉的情况下放电。尽管本产品具有专用ESD保护电路，但在遇到高能量静电放电时，可能会发生永

久性器件损坏。因此，建议采取适当的ESD防范措施，以避免器件性能下降或功能丧失。
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引脚配置和功能描述
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TOP VIEW

(Not to Scale)

NOTES
1. CONNECT TO GROUND PLANE

VIA A LOW IMPEDANCE PATH.  
图3. 引脚配置

表3. 引脚功能描述

引脚编号 引脚名称 说明

1, 2, 5 VCC  正5 V电源电压。用独立的电源去耦网络(100 pF、10 nF和10 µF)旁路这三个引脚。

3, 6, 7 GND 器件地。

4  RFOUT  RF输出。内部匹配50 Ω阻抗。

8 RFIN RF输入。内部匹配50 Ω阻抗。

无  EP 裸露焊盘。通过低阻抗路径连接到接地层。

表4. S参数

频率(GHz) ADL5323 (1, 1) ADL5323 (1, 2) ADL5323 (2, 1) ADL5323 (2, 2) 
1.700 +0.223/−117.296 0.001/46.748 11.970/81.811 0.329/131.623 
1.750 +0.221/−121.479 0.001/42.216 11.841/70.891 0.284/126.121 
1.800 +0.213/−125.661 8.631E-4/20.038 11.719/59.628 0.237/119.974 
1.850 +0.199/−125.955 7.410E-4/8.703 11.579/48.044 0.187/112.389 
1.900 +0.178/−134.553 +6.610E-4/−15.411 11.430/36.098 0.138/101.953 
1.950 +0.148/−139.939 +6.107E-4/−49.029 11.233/23.696 0.092/85.095 
2.000 +0.109/−143.147 +7.862E-4/−93.510 10.994/10.837 0.058/47.650 
2.050 +0.062/−144.310 +9.845E-4/−106.413 +10.677/−2.467 +0.064/−8.136 
2.100 +0.013/−85.228 +0.001/−137.342 +10.282/−16.244 +0.103/−38.076 
2.150 +0.065/−1.170 +0.002/−152.839 +9.786/−30.382 +0.151/−52.943 
2.200 +0.137/−3.193 +0.002/−165.020 +9.178/−44.797 +0.201/−62.896 
2.250 +0.213/−9.279 0.002/178.599 +8.460/−59.375 +0.250/−70.697 
2.300 +0.288/−16.416 0.003/168.309 +7.657/−73.707 +0.298/−77.549 
2.350 +0.359/−23.757 0.003/156.456 +6.820/−87.516 +0.343/−83.655 
2.400 +0.423/−31.004 0.003/145.888 +6.002/−100.610 +0.386/−89.478 

www.analog.com/zh/ADL5323
www.analog.com/zh/ADL5323
www.analog.com/zh/ADL5323
www.analog.com/zh/ADL5323
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典型性能参数
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图4. 增益与频率的关系，VCC = 5 V，TA = −40°C、+25°C和+85°C
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图5. P1 dB与频率的关系，VCC = 5 V，TA = −40°C、+25°C和+85°C
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图6. OIP3与频率的关系，VCC = 5 V，TA = −40°C、+25°C和+85°C
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图7. 噪声系数与频率的关系，VCC = 5 V，TA = 25°C
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图8. P1 dB与频率的关系，VCC = 4.75 V、5 V和5.25 V，TA = 25°C
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图9. OIP3与频率的关系，VCC = 4. 75 V、5 V和5.25 V，TA = 25°C
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图10. 1990 MHz时的OIP3分布
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图11. 输入S11和输出S22回损与频率的关系
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图12. 2170 MHz时的OIP3分布
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图13. 电源电流与POUT的关系，VCC = 5 V，TA = −40°C、+25°C和+85°C
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图14. 推荐焊盘图形
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图15. 单WCDMA载波的频谱，中心频率 = 2140 MHz，

载波功率 = 0 dBm，ACPR = −74 dBc
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图16. WCDMA ACP与输出功率的关系，单载波，测试模型1-64
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图17. 基本连接

基本连接
图17显示了ADL5323的基本连接。三条电源线各通过10 µF、
10 nF和100 pF电容去耦。引脚3、引脚6、引脚7和器件下方

的裸露焊盘均应连接到低阻抗接地层。如果使用多个接地

层，应利用器件下方的过孔将这些接地层拼接起来，以便

优化热传导性能。更多信息参见图14中的推荐焊盘图形。

WCDMA驱动应用

图15显示了ADL5323驱动单载波WCDMA信号(测试模型

1-64)的频谱图，载波功率为0 dBm，中心频率为2140 MHz。
5 MHz偏移时测得的邻道功率比为−74。

图16显示了ACP与输出功率水平的关系。注意该图未考虑

频谱分析仪的噪底。

www.analog.com/zh/ADL5323
www.analog.com/zh/ADL5323
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图18. 评估板元件侧视图

表5. 评估板元件

元件 功能 默认值

DUT1 驱动放大器 ADL5323 
C1, C12, C16 低频旁路电容 10 µF, 0603 
C3, C11, C17 低频旁路电容 10 nF, 0402 
C2, C10, C18 高频旁路电容 100 pF, 0402 
C8, C9, C13, C14, R3 开路 开路，0402
R2, R4 交流耦合电容 100 pF, 0402 
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图19. 评估板原理图

评估板
图19所示为ADL5323评估板的原理图。该电路板采用4.75 V
至5.25 V单电源供电。三条电源线上的电源各通过10 µF、
10 nF和100 pF电容去耦。表5给出了评估板元件的准确值。

注意，为使器件正常工作，所有三个VCC引脚(引脚1、引

脚2和引脚5)应按照图19所示独立旁路。

www.analog.com/zh/ADL5323
www.analog.com/zh/ADL5323
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外形尺寸
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图20. 8引脚LFCSP_VD封装[引脚架构芯片级]

3 mm x 3 mm，超薄体，双列引脚
(CP-8-2)

尺寸单位：mm

订购指南
型号1 温度范围 封装描述 封装选项 标识 订购数量

ADL5323ACPZ-R7 −40°C至+85°C  8引脚 LFCSP_VD，7"卷带和卷盘 CP-8-2 OR 1500 
ADL5323-EVALZ  评估板   1 

1 Z = 符合RoHS标准的器件。 
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